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  データシート 

RD5CYDT08 
IGBT Driver / CMOS Logic Level Shifter 

概要 

RD5CYDT08は、5ピンパッケージに 2入力 ANDゲートで構成されています。 

本製品は、ルネサス製 IGBTのドライバ用 ICとして最適化しています。 

特長 

• 高速自動実装に対応するために、エンボステーピングで提供します 
• 電源電圧範囲：4.0 ～ 6.0 V 
• 動作温度範囲：–40 ～ +85°C 
• レベルシフト機能 

3.0 V CMOS logic → 5.0 V CMOS logic 
• 出力ハイレベル電流：IOH short = –130 mA (typ) (@VCC = 5.0 V) 
• 出力ローレベル電流：IOL short = 40 mA (typ) (@VCC = 5.0 V) 
• 発注型名 

発注型名 パッケージ名称 
パッケージコード

(旧コード) 
パッケージ略称 テーピング略称(数量) 

RD5CYDT08CME CMPAK–5ピン 
PTSP0005ZC-A 

(CMPAK–5V) 
CM E (3,000 pcs/reel) 

 

現品表示 
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ピン配置 
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ロジックダイアグラム 
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機能表 

Inputs 
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A B 

L L L 

H L L 

L H L 

H H H 
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ブロックッダイアグラム 
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絶対最大定格 

項目 記号 定格値 単位 条件 

電源電圧 VCC –0.5 ～ 7.0 V  

入力電圧 *1 VI –0.5 ～ VCC + 0.5 V  

出力電圧 *1, 2 VO –0.5 ～ VCC + 0.5 V  

入力クランプ電流 IIK ±20 mA VI < 0 or VI > VCC 

出力クランプ電流 IOK ±50 mA VO < 0 or VO > VCC 

出力電流 IO 
–200 

mA 
VO = 0 

100 VO = VCC 

電源電流 ICC or IGND ±200 mA  

許容損失 *3 PT 200 mW Ta = 25°C (無風) 

保存温度 Tstg –65 to 150 °C  

【注】 絶対最大定格値は、瞬時たりとも超過してはならない限界値を示してあり、どの 2つ以上の項目も同時に達して
はならない値です｡ 

 1. 入出力電圧の定格値を超える場合は、入出力クランプ電流の定格値を満たしていれば問題ありません｡ 
オーバーシュート/アンダーシュートのパルス幅が 10 ns以下の時、 –15 V または VCC+1.5 Vの入出力電圧
まで許容します｡ 

 2. この値は最大 5.5 V までとします｡ 

 3. 最大パッケージ許容損失は、基板実装時の接合温度 150°Cで計算されています｡ 

 

推奨動作条件 

項目 記号 Min Max 単位 条件 

電源電圧 VCC 4.0 6.0 V  

入力電圧 VI 0 VCC V  

出力電圧 VO 0 VCC V  

動作温度 Ta –40 85 °C  

【注】 未使用の入力は“H”レベルか“L”レベルを保たなければなりません。 

 

DC電気的特性 

Ta = –40 to 85°C 

項目 記号 VCC (V) Min Typ Max 単位 測定条件 

入力電圧 
VIH 4.5 ～ 5.5 2.0 — — 

V  
VIL 4.5 ～ 5.5 — — 0.8 

出力電流 
IOH short 5.0 –100 –130 –160 

mA 
VO = 0 V 

IOL short 5.0 30 40 50 VO = VCC 

入力電流 IIN 5.5 — — ±5 μA VIN = 5.5 V or GND 

静的消費電流 ICC 5.5 — — 10 μA 
VIN = VCC or GND, 
IO = 0 

入力端子容量 CIN 5.0 — 2.5 — pF VIN = VCC or GND 
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スイッチング特性 

VCC = 5.0 ± 0.5 V 

項目 記号 
Ta = –40 to 85°C 

単位 測定条件 
FROM 
(入力) 

TO 
(出力) Min Typ Max 

伝搬遅延時間 
td(ON) — — 70 

ns CL = 4000 pF A or B Y 
td(OFF) — — 140 

出力立ち上がり時間 tr — — 800 

出力立ち下がり時間 tf — — 1500 

 

測定回路 

50Ω CL = 4000 pF

VCC

  CL ,   

 

測定波形 

10%

3 V

VOH

VOL

GND

tr

1.5 V 1.5 V

tftd(ON) td(OFF)

90%

10%

90%

  : duty cycle 50%  
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アプリケーションノート 

IGBT Driver Lineup

TYPE No. Specification

RD5CYD08

RD5CYDT08

RD3CYD08

Package

CMPAK-5

IGBT Lineup

TYPE No. Specification Package

TSSOP-8

Combination example

SYSTEM IGBT IGBT Driver Control IC

3.3 V

RD5CYD08 

RD5CYDT08 

3.3 V signal 

5.0 V signal 

3.3 V signal 
5.0 V

Trigger

trance
Xenon tube

IGBT

Luminescence Circuit

IGBT Driver
Control IC

RD3CYD08 

RD3CYDT08 

CMPAK-5

VSON-5

RD3CYDT08 CMPAK-5

RJP4002ANS 

RJP4002ASA

RJP4003ANS 

RJP4003ASA

TSSOP-8

VSON-8

VSON-8

RJP4003ANS

RJP4003ASA

RJP4002ANS

RJP4002ASA

VCES = 400V(max), ICP = 150A(max), 4V drive

VCES = 400V(max), ICP = 150A(max), 2.5V drive

VCES = 400V(max), ICP = 150A(max), 4V drive

VCES = 400V(max), ICP = 150A(max), 2.5V drive

VCC = 2.0 to 3.6V CMOS lever input

IOH(short) = -130mA(typ)  @ VCC = 3.3V

IOL(short) =     45mA(typ)  @ VCC = 3.3V

VCC = 2.0 to 3.6V CMOS lever input

IOH(short) = -130mA(typ)  @ VCC = 3.3V

IOL(short) =     45mA(typ)  @ VCC = 3.3V

VCC = 4.0 to 6.0V CMOS lever input

IOH(short) = -130mA(typ)  @ VCC = 5.0V

IOL(short) =     40mA(typ)  @ VCC = 5.0V

VCC = 4.0 to 6.0V TTL lever input

IOH(short) = -130mA(typ)  @ VCC = 5.0V

IOL(short) =     40mA(typ)  @ VCC = 5.0V
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外形寸法図 

MASS (Typ) [g]

0.006

Previous CodeRENESAS Code

PTSP0005ZC-A CMPAK-5 / CMPAK-5V

JEITA Package Code

SC-88A

© 2013 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

Dimensions in millimeters
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